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1. Considere o circuito rectificador com regulacdo ao lado representado, em que o D 100

diodo D tem 0,7 V em condugdo e o zener Z tem Ix=1mA ¢ V;=62V @ vé_N ke AMA
I;=5mA com r, =10 Q. A tensdo de entrada varia sinusoidalmente segundo a lei
vy =12 sen[2 7t (5000) 7] V. -1

10 uF

a) Determine, sem carga, os valores limite entre os quais varia a tensdo nos m
terminais do condensador, v.

b) Independentemente do resultado obtido na alinea anterior, admita agora que a tensdo v¢ varia entre 10 e 11 V.

Determine o valor maximo da corrente que o circuito pode fornecer a uma carga, com regulagao.

2. Considere o inversor logico representado, cuja Vi 4
corrente de colector tem a forma de onda indicada
quando se aplica o impulso também figurado, cujo v
valor maximo V leva o transistor a saturagao. 0 7
Indique na figura o intervalo de tempo ic A
correspondente ao tempo de armazenamento e 1 \
explique o mecanismo fisico que justifica a sua 021
existéncia.
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3. O par diferencial, ao lado representado, é o andar de entrada dum amplificador,

cujo segundo andar tem uma corrente continua de entrada desprezavel e
resisténcia de entrada muito elevada. Suponha para todos os transistores
| V,|=1V, para os MOSFET de enriquecimento K = 0,5 mA/V?>, para os NMOS
Viy=150V e para os PMOS V,;;=50V. O MOSFET de deplecio tem
1 DSS — 1 mA.

Recorde que, para os MOSFET, em satura¢do.
ip=K (vgs - Vt)2 =1Ipss (1 -vgs/ Vt)2 ,8m=2 (KID)I/Z er,=V,/Ip.

Calcule o ganho diferencial v, / (v; — v;).

Resolucio:
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